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254
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 15 marca 2002 r.

w sprawie potaczenia Instytutu Technologii Elektronowej i Osrodka Badawczo-Rozwojowego
Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorow.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 33, poz. 388) zarzadza sie, co nastepuje:

8 1. 1. Zdniem 1 kwietnia 2002 r. taczy sie nastepu-
jace jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Technologii Elektronowej z siedzibg w War-
szawie, numer identyfikacyjny REGON 000038971,
numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-91-11,
utworzony uchwatg nr 206/66 Rady Ministrow
z dnia 17 lipca 1966 r. w sprawie utworzenia Insty-
tutu Technologii Elektronowe;j.

2) Osrodek Badawczo-Rozwojowy Mikroelektroniki
Hybrydowej i Rezystoréw z siedzibg w Krakowie,
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numer identyfikacyjny REGON 00844531, numer
identyfikacji podatkowej NIP 675-000-06-68, utwo-
rzony zarzadzeniem nr 7/0rg/80 Ministra Przemy-
stu Maszynowego z dnia 31 marca 1980 r. w spra-
wie utworzenia Osrodka Badawczo-Rozwojowego
Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystoréw w Kra-
kowie, zmienionym zarzgdzeniem nr 50/0Org/87 Mi-
nistra Hutnictwa i Przemystu Maszynowego z dnia
23 pazdziernika 1987 r.

2. Potaczenie jednostek, o ktérych mowa w ust. 1,
nastepuje przez wtaczenie Osrodka Badawczo-Rozwo-
jowego Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystoréw
z siedzibg w Krakowie do Instytutu Technologii Elektro-
nowej z siedzibg w Warszawie.
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8 2. Jednostka powstata w wyniku potaczenia jed-
nostek okreslonych w 8§ 1 zachowuje nazwe , Instytut
Technologii Elektronowej”, zwany dalej ,Instytutem”.

8 3. Siedzibg Instytutu jest miasto stoteczne War-
szawa.

8 4. Nadzdr nad Instytutem sprawuje minister wta-
sciwy do spraw gospodarki.

8 5. Przedmiotem dziatania Instytutu jest:

1) prowadzenie badan naukowych i prac rozwojo-
wych oraz przystosowywanie ich wynikéw do
wdrazania w praktyce w zakresie:

a) elektroniki i fizyki ciata statego, a w szczegdlno-
$ci mikroelektroniki, optoelektroniki i innych
dyskretnych przyrzadow pétprzewodnikowych,

b) tworzenia i rozwoju podstaw technologii mikro-
elektronicznych uktadéw hybrydowych, podze-
spotéw biernych oraz czujnikdw pomiarowych,

c) bazy materiatowej dla mikroelektroniki, podze-
spotoéw elektronicznych, czujnikéw pomiaro-
wych i elektronicznych blokéw funkcjonalnych,

2) upowszechnianie wynikow badan naukowych
i prac rozwojowych,

3) prowadzenie dziatalnosci edukacyjnej, szkolenio-
wej oraz informacji naukowej, technicznej i ekono-
micznej.

§ 6. 1. Potaczenie jednostek, o ktérych mowa w § 1
ust. 1, nastepuje wedtug stanu ujetego w sprawozda-
niach finansowych sporzadzonych na dzien 31 marca
2002 r.

2. Zadania ujete w planie rzeczowo-finansowym
Osrodka Badawczo-Rozwojowego Mikroelektroniki
Hybrydowej i Rezystoréow z siedzibg w Krakowie wpro-
wadza sie do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

3. Po potaczeniu jednostek, o ktérych mowa w § 1
ust. 1, obowiazuje system finansowo-ksiegowy oraz
system finansowo-ptacowy stosowany przez Instytut
Technologii Elektronowej z siedzibg w Warszawie
przed dniem potaczenia.

8 7. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
7 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Gospodarki: w z. M. Kossowski



